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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des
dispositifs & semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

47D/44/DiS 47D/90/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le ybote ay
abouti a 'approbation de cet amendement.
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2 Terminologie et définitions

Une bavure est un exX
d’une sortie.

de la plds_grande~argeur d’une sortie.

La profondeur d’'indentation est la distance, mesurée perpendiculairement au bord théoriqug
la sortie, entre ce bord et la plus grande absence de métal. La longueur de l'indentation es
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sortie. (Voir figure 19b).)
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FOREWORD

s amendment has been prepared by sub-committee 47D: Mechanical standardization of

semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:
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DIS Report on voting

47D/44/DIS 47D/90/RVD

information on the voting for the approval of this amendment can be found in the reporf.on
ng indicated in the above table.
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Terminology and definitions &

o definitions 2.13 and 2.14 as follows:
3 Dambar protrusions

protrusion is the pres ding outward from the edge of a lead

ulder.
b width of the pr;r cular distance from the defined lead edge to the
9 g length of the protrusion is the largest dimension of

excess metal paxalle] Hnec ad edge. (See figure 19a).)

4 Damb,

intrusion is™th metal causing a discontinuity along the intended profile of a lead
ulder.

> depth.efthe intrusion is the perpendicular distance from the defined lead shoulder edge to

the

innermost edge of the region of absent metal. The length of the intrusion is the largest

dinrension of the region of absent metal parallel to the defined lead edge. (See figure 19b).)
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4.5 Dispositifs avec sorties disposées sur trois rangées ou plus dans chaque direction
orthogonale (voir figure 5, annexe B)

Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

1. ll convient que les positions des sorties soient sur un systéme de grille orthogonal de pas
identique respectivement dans les deux directions.

2. Les positions des sorties doivent &tre NUMEToIEeSs, que ta SoTtie SOt presente ou oM.

3. Le dispositif étant observé depuis I'extrémité libre des sorties et en partant de l'aire)inddex
disposée a gauche et en bas:

a) la premiére rangée verticale est numérotée 1, les autres~rangées\verticales gont

numérotées dans I'ordre numérique a partir de 1;
b) la premi&re rangée horizontale est référencée A, les autres \tangées sont référencges

(La figure 18, annexe C, illustre un exemple.de positih) a deux rangées proches fes

bords longitudinaux du bofitier, aye : ] ne direction et a «2e» dEns
Pautre direction et avec une di 3 e jéés internes de sorties égale a
«20e».)

Page 39

Remplacer la figure

9,
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4.5 Devices with terminals disposed in three or more rows in each orthogonal direction (see

figure 5 in annex B)

Replace the text of this subclause as follows:

Pa

R

(1))

1. The terminal position should be on an orthogonal network of equal pitch respectively in
both directions.

— - ered-whett - :

B. With the device viewed from the free end of the terminals and from the index area in the
ower left:



https://iecnorm.com/api/?name=983ff65d77a25bb462fa370c6d00181b

191-3 amend. 2 © CEI:1995

gl ainbidg
S6I€l6 DF1-130
L-u g-u|g-u
e  e\|e —0 e
u |2-uiptu |9- 0L 8 8 L 9 S ¢+ e 2 |
BOJB XBPU|
xepulp aly
e %
SR RSP PO TPP v
BT TR TETP s —F°
AT TN MNTNTATDTAD °
OTOTY NVARNVARNPARNCARNY/
T a
3
E]
9]
B L] ] ]
L N O e ey |
p— 9 ] Rl
\/
4
e A
M
\\/ A
e vv
T N
A A V\ av
STORD SN AT O o
DTOHDTE DS TD—— o
MM AT ML T v
NPARNY/IRNY, YTV NTAS
\ \



https://iecnorm.com/api/?name=983ff65d77a25bb462fa370c6d00181b

	
	
	
	
	
	
	
	

